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Patentanspriiche 

1 . Vorrichtung zum Beeinflussen von Zellproliferationsmechanismen in Gefa- 
(Sen, insbesondere BlutgefalSen, des menschlichen oder tierischen Korpers, 
dadurch gekennzeichnet, dass zur Beeinflussung der Zellproliferationsme- 
chanismen eine Erregereinrichtung (5; 5"') vorgesehen ist, die zur Bewir- 
kung von Stimuiationsstromen in einem zu behandelnden Bereich des 
GefaUes (3; 3"') ausgebildet ist, wobei die Frequenz und/oder die Modula- 
tionsfrequenz der Stimulationsstrome im Bereich der Frequenzen liegt, bei 
denen die Ausschuttung von die Zellproliferation steuernden sekundaren 
Botenstoffen in den Zelien des GefalSes (3; 3'") beeinflusst wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Erreger- 
einrichtung (5; 5"') zur beruhrungslosen Bewirkung der Stimulationsstrome 
ausgebildet ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Frequenz und/oder die Modulationsfrequenz der Stimulationsstrome im 
Bereich der Frequenzen liegt, bei denen die Ausschuttung zyklischem 
Adenosinmonophosphat (cAMP) in den Zellen des GefaBes (3; 3"') ge- 
hemmt oder angeregt wird. 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Erregereinrichtung (5; 5"') zur Bewirkung von Stimuia- 
tionsstromen ausgebildet ist,deren Frequenz und/oder Modulationsfrequenz 
im Bereich der Frequenzen liegt, bei denen die Ausschuttung von die Zell- 
proliferation bewirkenden sekundaren Botenstoffen in den glatten Muskel- 
zellen und/oder den Endothelzellen und/oder den Fibroblasten eines GefaBes 
(3; 3"') gehemmt oder angeregt wird. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
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zeichnet, dass die Erregereinrichtung (5; 5"') zur Bewirkung von Stimula- 
tionsstromen in dem zu beliandelnden Bereich des GefaiSes (3; 3"') mit 
einer Frequenz und/oder einer IVIoduIationsfrequenz bis zu 200 Hz, vorzugs- 
weise zwisclien 10 und 100 Hz, ausgebildet ist. 

6. Vorrichtung nacii einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Erregereinrichtung (5; 5"') eine Zeitssteuereinriciitung 
aufweist, die zur schrittweisen oder kontinuierlichen Reduktion derStimula- 
tionsintensitat und/oder der Stimulationshaufigkeit ausgebildet ist. 

7. Vorriciitung nacin einem der vorhergefienden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Erregereinrichtung (5) zurdirekten Induktion derStimula- 
tionsstrome in dem Korpergewebe des Behandlungsbereichs (3.1) des 
GefalSes (3) ausgebildet ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Erreger- 
einrichtung (5) eine induktionselnrichtung (5.1 , 5.2, 5.3, 5.4) zur Erzeugung 
wenigstens eines lokalen magnetischen Wechselfeldes im Behandlungs- 
bereich (3.1) des GefaBes umfasst. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Induktionselnrichtung (5.1 , 5.2, 5.3, 5.4) wenigstens einen hufeisenformi- 
gen Elektromagneten (5.1, 5.2) umfasst. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Erreger- 
einrichtung eine Positioniereinrichtung (5.5) zum Positionieren wenigstens 
eines Poles (5.6, 5.7) des Elektromagneten (5.1, 5.2) beztiglich des Korpers 
des Patienten aufweist. 

1 1 . Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Erregereinrichtung (5; 5"') zum beruhrungslosen Einbringen der 
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Stimulationsenergie zur Bewirkung der Stimulationsstrome in ein im zu 
behandelnden Bereich {3.1; 3.1"') des GefaBes (3; 3"') angeordnetes 
Implantat (2; 2'; 2"; 2"'; 2""), insbesondere einen Stent, ausgebildet ist. 

1 2. Vorrichtung nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Erreger- 
einrichtung (5) eine Induktionseinrichtung (5.1,5.2, 5.3, 5.4) zurlnduktiven 
Einkopplung der Stimulationsenergie in das Implantat {2; 2'; 2") umfasst. 

1 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Erreger- 
einrichtung (5"') eine Sendeeinrichtung (5.9"') zur Einkopplung derStimula- 
tionsenergie in Form elektromagnetischer Schwingungen in das Implantat 
(2"'; 2"") umfasst, welches ein nach Art einer Antenne ausgebildetes 
Antenneneiement (16; 16"") umfasst. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ein- 
richtung (13) zum Fokussieren der elektromagnetischen Schwingungen im 
Bereich des Implantats (2"'; 2"") vorgesehen ist. 

15. Implantat zum Einsetzen in ein GefalS (3), insbesondere ein BlutgefaB, des 
menschlichen oder tierischen Korpers, insbesondere Stent, mit einem zum 
Aniiegen anderWandung des GefaBes vorgesehenen rohrformigen Korper, 
dadurch gekennzeichnet, dass der rohrformige Korper zur Konzentration 
eines durch eine Erregereinrichtung (5) erzeugten Magnetfeldes in seiner 
Umgebung zumindest abschnittsweise aus einem weichmagnetischen 
Material besteht. 

1 6. Implantat zum Einsetzen in ein GefalS (3; 3"'), insbesondere ein BlutgefaB, 
des menschlichen oder tierischen Korpers, insbesondere Stent, dadurch 
gekennzeichnet, dass es zum Zellprolif erationsmechanismen beeinf lussen- 
den Stimulieren von Zellen des GefalSes (3; 3"'), in das es implantiert ist, 
mittels Stimulationsstromen ausgebildet ist. 
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17. Implantat nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass es zum Aus- 
koppeln induktiv eingekoppelter Stimulationsenergie in Form von Stimula- 
tionsstromen ausgebildet ist. 

18. Implantat nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass es einen zum 
Aniiegen an derWandung des GefaBes vorgesehenen rohrformigen Korper 
umfasst, der zur Ausbildung eines Resonanzkreises (7; 7") zumindest 
abschnittsweise als Induktionsspule ausgebildet ist. 

19. Implantat nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass es zum Aus- 
koppeln mittels elektromagnetischer Wellen eingekoppelter Stimulations- 
energie in Form von Stimulationsstromen ausgebildet ist, wobei es ein nach 
Art einer Antenne ausgebildetes Antennenelement (16; 16"") umfasst. 

20. Implantat nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass es einen zum 
Aniiegen an der Wandung des GefaBes vorgesehenen rohrformigen Korper 
umfasst, der nach Art einer Dipolantenne ausgebildet ist. 

21 . Implantat nach einem der Anspruche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Auskopplungseinheit (8; 8'; 8"'; 8"") vorgesehen ist, die eine 
Umwandlungseinheit (8.3; 8.3'; 8.3"'; 8.3"") zum Umwandein der einge- 
koppelten Stimulationsenergie in Stimulationsstrome umfasst. 

22. Implantat nach Anspruch 21 , dadurch gekennzeichnet, dass die Umwand- 
lungseinheit (8.3; 8.3'; 8.3"'; 8.3"") eine elektronische Schaltung zum 
Umwandein eines hochfrequenten Stromes in einen niedrigfrequenten 
und/oder niedrigfrequent modulierten Stimulationsstrom umfasst. 

23. Implantat nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die elektroni- 
sche Schaltung in einer Beschichtung des Implantats (2; 2'; 2"; 2"'; 2"") 
ausgebildet ist. 



- 31 - 



24. Implantat nach einem der Anspruche 1 6 bis 23, dadurch gekennzeichnet, 
dass es zur Auskopplung von Stimulationsstromen mit einer Frequenz 
und/oder einer Modulationsfrequenz bis zu 200 Hz, vorzugsweise zwischen 
10 und 100 Hz, ausgebildet ist. 

25. implantat einem der Anspruche 1 6 bis 24, dadurcfi gekennzeichnet, dass es 
zur Auskopplung von Stimulationsstromen ausgebildet ist, deren Frequenz 
und/oder Modulationsfrequenz im Bereich der Frequenzen liegt, bei denen 
die Ausschiittung von die Zellproliferation steuernden sekundaren Boten- 
stoffen , insbesondere von zyklischem Adenosinmonophosphat (cAMP), in 
den Zellen des GefaBes (3; 3"') beeinflusst wird. 

26. Implantat nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass es zur Aus- 
kopplung von Stimulationsstromen ausgebildet ist, deren Frequenz und/oder 
Modulationsfrequenz im Bereich der Frequenzen liegt, bei denen die Aus- 
schuttung von die Zellproliferation steuernden sekundaren Botenstoffen in 
den glatten Muskelzelien und/oder den Endothelzellen und/oder den Fibro- 
blasten des GefaSes (3; 3"') beeinflusst wird. 

27. Anordnung mit einer Stimulationsvorrichtung nach Anspruch 11 oder 12 
und einem Implantat nach Anspruch 1 7 oder 1 8 oder mit einer Stimulations- 
vorrichtung nach Anspruch 1 3 oder 1 4 und einem Implantat nach Anspruch 
19 Oder 20. 



